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Avalanche diode Chip ---CH-026APD

◆產品特點：

●長壽命

●晶片全測

●光電流良好一致性

◆物理參數：

◆極限特性：

◆應用：

參數 符號 Min Typ Max 單位

工作溫度 Tj -40 - 150 ℃

儲存溫度 Tstg -55 - 125 ℃

●雪崩光電二極體

尺寸

●晶片尺寸：26mil×26mil (660± 25μm×660±25μm)
●晶片厚度：10mil (250±10μm)
●受光區面積：φ200μm
●電極尺寸：100±10μm

電極材料

●N電極：銀

●P電極：鋁

◆光譜回應曲線：

PAD
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參數 符號 條件 Min Typ Max 單位

光譜回應 λ M=1 400 - 1000 nm

峰值波長 λp M=100 - 800 - nm

電容 C M=100 - 1.2 - pf

暗電流 ID M=100 - 0.05 0.5 nA

回應度 Responsivity
M=100

λ=800nm
45 50 - A/W

擊穿電壓 VBR IR=100μA 80 - 120 V

溫度係數 - 0.65 - V/K

量子效率（22℃） 電容（22℃）

增益與電壓變化曲線（22℃） 暗電流與電壓變化曲線（22℃）

◆光電特性：Tc=22℃

◆特徵曲線：


